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—- PARTI COMPONENTI E SCHEMA ELETTRICO

a) componenti speciali

b) altri componenti

Riferimento

schema Denominazione N.° catalogo
R 40 Trimmer Potenziometrico 2000 - lin. R. 10110/4
R4 Potenziometro - bassi 10 M2 - log. R. 5459/39
R 49 Potenziometro - volume 1,3 MQ - log. R. 6918/3
R 55 Potenziometro - acuti 0,65 M1} - lin. R. 5459/40
RS9 Resistore 1500 Q-2W 664200/155
g l!l; Condens, ceramico 10 pF = 0,5 pF 500 V1 655101/37
C 27 Compensatore aria R. 5395
c33
Cis Compensatore mica R. 4715/
C2 Condensatore variabile R. 6750/2
CH Condensatore mica 425 pF = 2% 500 V1 654142/593
C 67 Condens. elettrol. senza pol. 20 pF 110 VI 651302/76
c69 Condens. elettrol. 50 + 50 uF 350 VI 651610, 83
L1 Bobina aereo per MF R. 7354
L 2 Impedenza filamento R. 1317
L1l Bobina aereo per onde corte R. 7429
L12 Bobina aereo per onde medie R. 7363
L 13 Bobina oscill. per onde corte R. T364
L 14 Bobina oscill. per onde medie R. 7362
- Basctta circuito stampato RF per MF completo R. 10397
T 1° Trasform. Freq. Interm. per MF (10,7 MII{) R. 7403
T 2 2° Trasform. FI per MF - MA (10,7 MHz -
470 kHz) R. 7404
T 3 3° Trasform. F1 per MA (470 kH2) e rivel. a
rapporto per MF (10,7 MHz) R. 7392
T 4 Trasformatore alimentazione TS 835/507 678181/507
T S Trasformatore di uscita 1Y 529/485 B 678182/485
AP1 Altoparlante ellittico E 18/26 641115/5
AP 23 Altoparlante ellittico EM 075 R. 10716
— Quadrante scala R. 10609
- Manopola R. 10671
— Molla per manopola R. 10189
-- Tastiera a 5 tasii R. 10530
— Custodia per regolatori di tono R. 10550
— Manopola per regolatori di tono R. 10155/1
— Presa per commutazione per antenna R. 5326
— Portalampadina R. 1051t
— Molla tendifilo per cordina R. 836,1
—_ Pattino per indice R. 6655
— Indice R. 1003
—_— Mobile completo mod. 671 R. 10594
— Mobile compleio mod. €7 R. 10697
- Mobile completo mod. 674 R. 10739
— Maschera frontale per i mod. 671 - 672 R. 10535
— Cornicetta per altoparlante laterale
per i mod. 672 - 674 R. 6928
— Griglia per altoparlante laterale
per t mod. 672 - 674 R. 6929

RESISTORI CONDENSATORI
sRclﬁ' Denominazione l::{l Denominazione
Rl 180 N +10% Y2 W impasto| |Cl 22pF + 10% 500V] ceramica
Cc2 33pF = 20% 500V] ceramica
R2 470 kN +10% YW impasto Cc3 4 7pF =+ 10% 500V] ceramica
. + 20 9 j
R3 (220 0 *10% %W impasto| |G4 | | S0PE 3200 J0OVE ceramica
R21 | 22MQ +10% % W impasto| |C6 400 pF + 2% 500Vl mica
c1 100 pF + 2% 500V]1 mica
R22 |1.000 £ *10% ' W impasto| {cg 47pF +10% 500Vl ceramica
. 0,
o | s vw mesol (8| ED S 0D i cimis
R4 | 1MQ 210% W impasto| |C13 1.% p; +1 o10 ;gwo/ gts)gxi centa'.mica
1. —10+ car
R25 l 120 O *x10% 'YW impasto gg; Pt II:F 4 9 ° 500V1 mic:
¢ F10% i 1 |c23 | 5.000 pF —10+25% 250V1 carta
[R26 | 47 ke £10% W impastol [ | Jngip < 20%  500V1 ceramica
R27 27 k0 *10% 2 W impasto] .C25 | 25.000 pF —10+25% 250V1 carta
H 9, i
/R {1000 £ =10% wW impasto] (O3 | | Q0PE T o000 S00VI ceramica
{R29 | 470 k& +10% '2 W impastof |C29 100pF + 5% 500Vl mica
; . C30 15pF + 5% 500V1 mica
R0 |1000 © +10% W impasto] |c3; 4TpDF * 2% 500V1 mics
‘ + ) i C34 425pF + 2% 500V mica
(Ral ) 23 MG =10% W impasto| |3 250pF *+ 5% 500V1 mica
|R32 470 kQ *10% ‘Y2 W impasto] 'C36 250 pF + 2% 500Vl mica
I K I
'R33 , 68 K0 *10% ¥ W impasto| Ot | 230 gg ToZu V) mica
‘R3¢ 11000 © *10% W impasto! :C39 | 250pF * 2% 500Vl mica
'. 1 'C40 | 100pF + §% 500Vl mica
‘R35 47 Q £10% AW impasto 4 | 25000 pF —10+25% 250V1 carta
g sawn sww v mpie G\ MABEE SR B ol
IR37 | 180 kQ +10% AW impastcj C4t | 3.000pF + 20% 500V1 ceramica
R# | 20 kn :10% %W impasto| |Ofo | 1000 PR 107 I B cart
R39 10 k2 +10% ‘2 W impasto| 'C47 100 pF = 10% 500V1 ceramica
| RaL 10 MQ * 10% Y W impasto’ C48 100 pP = 10% 500Vl ceramica
1 . C43 250 pF + 2% 500VI mica
;Rﬂ 2 kQ £10% YW impasto g 10pF + 5% 500Vi mica
il-‘u3 1500 N *10% Y2 W impasto, C51 2.000 pF —10+25% 250V1 carta
. Lo . cs52 20 pF ~ 5% 500V1 mica
(R4S 0 18 k2 10% 2 W o dmpasto; o5 6 uF —10+30% 50V1 elettrolitico
‘R46 | 2 M0 =10% '»W impasto Cs4 330 pF =+ 20% 500Vl ceramica
"R4T i 15 k0 +10% '2W impasto C55 | 10000 pF  + 20% 500V1 ceramica
: C56 | 10.000 pF —10+25% 250V1 carta
R4S ' 210 0 *10% ' W impasto e 200 pF 5% 500V mica
iR50 12700 © = 10% !z W impasto C58 ! 25.000 pF —10+25% 250Vl carta
: : A F —10+25% 250V1 carta
mSt | 20 ko - 10% 4W impasto g | %02 el e vl carta
'R52 © 220 K0 *10% '2 W impasto C61 | 25.000 pF —I10+25% 400VI carta
- [: } i
,R53 100 k0 - 10% ' W impasto ggaz 50(1)33 g; N N N g“;} “:“;:t:
R54 10 k2 - 10°% '2W impasto . Ce4 100 uF —10-20% 50V elettrolitico
R56 | 68 kR = 10% '=W impasto C65 1.000 pF —10+25% 250V1 carta
: N . . . C66 | 2.00) pF —10-25% 630Vl carta
]“"’7 15 2 -10% 1W impasto! g 20 uF —10-30% 110VI elettr. 5. pol.
‘RS8 12700 0N = 10°% ':W impaste ©63 ° 300pF - 5% 500Vl mica
; { 0 e . © /C63 | 50+50 uF —10+30% 350V elettrolitico
| s il‘m i =10% 2W impasto|  op | 5,000 pP 10+ 25% 630V carta
i R80 2 kN -10% W 5.000 pF —10+25% 630V carta
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